MTE Wzorce

Rezystancji / Pojemnosci / Indukcyjnosci

Wzorce wielkosci elektrycznych
do wzorcowania i adiustacji

e Niepewnosé pomiarowa do 0.005 %
¢ Niska stata czasowa
e Robzne rodzaje zaciskéw pomiarowych

Obudowa typu A Obudowa typu B
do zastosowan wysokonapieciowych do zastosowan AC

Wzorce rezystancji / kondensatory wzorcowe serii MTEL przeznaczone sg do
wzorcowania omomierzy, miernikdw RLC, testeréw izolacji. Wysoka doktadnos$c i
stabilno$¢ wzorcéw rezystancji pozwala na wykorzystanie ich w laboratoriach
pomiarowych jako wzorzec spojnosci pomiarowej pomigedzy wzorcem pierwotnym
a wtornym.

Wzorce rezystancji DC sg wyposazone w zaciski 4mm, do 1MQ posiadajg cztery
zaciski, natomiast wzorce powyzej 10MQ majg dwa zaciski oraz dodatkowag
podktadka izolacyjng i zacisk uziemiajacy potgczony z obudows.

Rezystory laboratoryjne AC, kondensatory referencyjne i cewki wzorcowe sg
wyposazone w 4-przewodowe przytgcze BNC, umozliwiajgce prace w konfiguracji
troj- lub cztero-zaciskowej oraz cztero-parowej. W skfad zestawu wzorcéw MTE do
zastosowan AC mogg by¢ dostarczone wzorce referencyjne OPEN oraz SHORT MS30 HF RESISTANCE STANDARD
(obwdd otwarty i zwarty). Oba elementy stuzg do kalibracji zera w miernikach LCR. 10 Ohm S

Inne typy ztgczy oraz warto$ci nominalnych moga by¢ dostarczone na zyczenie.

Obudowa typu C
do zastosowan AC

Wzorce indukcyjnosci

Potaczenie: 4 zaciskowe BNC
Typ zaciskow: Zaciski BNC
Zakres czestotliwosci: 100 Hz - 20 kHz
Wartosé Niepewnos¢ Wspotczynnik Minimalna
Model o Doktadnos¢ | pomiarowa |, P : yaniX 1 dobrog dla Uwagi Obudowa
nominaina dla 1kHz emperaturowy F =1 kHz
[%] (0] [+ ppm / °C] [] Typ pofaczenia Typ
LP —100m * 100 mH 0.5 0.05 50 > 3rrx Uktad typu-T**** B
LP — 1** 1H 0.5 0.05 50 >3 Uktad typu-T B
LP — 10** 10H 0.5 0.05 50 210 Uktad typu-T B
LP — 100 ** 100 H 0.5 0.05 50 =10 Uktad typu-T B
LP — 1000 ** 1000 H 0.5 0.05 50 210 Uktad typu-T B

*  Dotyczy zakresu czestotliwosci od 10kHz do 20 kHz

**  Dotyczy zakresu czestotliwosci od 1 kHz to 20 kHz

*** Wspétczynnik Q dla czestotliwosci 10 kHz

*++x Uktad typu-T sktada sie z 2 rezystoréw oraz 1 kondensatora. Uktad ten moze symulowa¢ parametry indukcyjnosci L21 o wspétczynniku Q powyzej 3 w zakresie
czestotliwosci zalecanym przez producenta. Wzorzec moze byé stosowany do wzorcowania miernikow LCR, ktére mierzg prad testowy na zaciskach wejsciowych

LOW. Wzorzec nie moze by¢ stosowany do wzorcowania klasycznych mostkéw transformatorowych.



Wzorce pojemnosci

Typ potaczenia:

Typ zaciskow:
Obudowa:
Zakres
czestotliwosci:

Zaciski czteroparowe
Zitgcze BNC dla zastosowaé AC

Blub C

20Hz ... 20 kHz do 1 nF,
20 Hz ... 10 kHz do 100 pF

s Niepewnos¢ z - Wspétczynnik Maks.
Model N\évriﬁgslga Dokfadnos¢ | pomiarowa dla tevr\:]sp;?’;i);gmk* dyssypaciji napiecie Materiat Obudowa
1 kHz P Wy energii robocze
(0] (0] [+ ppm / °C] [-] vl Typ
CP - 10p 10 pF 2 0.1 15 <0.001 30 B,C
CP — 100p 100 pF 0.5 0.05 15 <0.001 30 B, C
Wielowarstwowy
ceramiczny
CP-1n 1000 pF 0.1 0.02 15 < 0.0005 30 kondensator B,C
mikowy
Silver Mica
CP - 10n 10 000 pF 0.1 0.02 15 < 0.0005 30 B,C
CP —100n 100 000 pF 0.1 0.02 15 < 0.0005 30 B
CP —1u 1 pF 0.5 0.02 50 < 0.005 30 B
CP_ 10u 10 pF 05 0.1 50 <0.005 30 Kondensator B
polipropylenowy
CP —100u 100 uF 0.5 0.1 50 <0.005 30 B

Wzorce rezystancji

Typ potaczenia:
Obudowa:

Typ zaciskow:

Zakres
czestotliwosci:

Potgczenie 3-zaciskowe (powyzej 10 MQ), 4-zaciskowe lub 4 parowe BNC (ponizej 10 MQ)
Wersja wysokonapieciowa z dodatkowg izolacjg
Wymiary: 125 x 60 x 105 mm

Typ A
Typ B

TypC

Poztacane zaciski do zastosowan DC (0.1 Q ... 10 MQ), obudowa B lub C

Wersja do ogolnych zastosowan z zaciskami BNC lub zaciskami poztacanymi

Wymiary: 125 x 60 x 105 mm
Wersja przeznaczona do kalibracji miernikow RCL i bezposredniego podtaczenia do
ztgcz na panelu przednim za pomocg 2 ztgcz BNC lub za pomoca poztacanych

zaciskow

Wymiary: 105 x 33 x33 mm
Ztacze BNC do zastosowaé AC (0.1 Q ... 10 MQ), obudowa B lub C

Zaciski standardowe z dodatkowg izolacjg Ertalyte (powyzej 10MQ), obudowa A

DC,

DC ... 20 kHz — dla wartosci nominalnych: 0.1 Q ... 10 MQ (z ztgczem BNC)

Model Wa_rtoéé Dokladnosé Nie_pewnoéé Wspétczynnik [Moc znamionowa Materiat : Obudowa
nominalna pomiarowa DC | temperaturowy * ** elementu rezystancyjnego
(0] [%0] [+ ppm / °C] W]
RP -0.1 100 mQ 0.1 0.05 10 3 B
RP -1.0 10 0.05 0.01 10 3 B
RP -1.0 10 0.05 0.01 1 3 B, C
RP - 10 10Q 0.01 0.005 1 0.3 B,C
RP - 100 100 Q 0.01 0.005 1 0.3 Rezystor foliowy B, C
RP - 1k 1kQ 0.01 0.005 1 0.3 B, C
RP - 10k 10 kQ 0.01 0.005 1 50 V *** B, C
RP - 100k 100 kQ 0.01 0.005 1 150 V *** B, C
RP - 1M 1 MQ 0.01 0.005 1 500 V *** B
RP - 10M 10 MQ 0.05 0.01 100 2 500 V*** A
RP - 100M 100 MQ 0.5 0.1 100 2 500 V*** Rezystor ceramiczny A
RP - 1G 1GQ 1 0.3 100 5 000 V*** A
RP - 10G 10 GQ 3 0.5 100 5 000 V*** A

* w zakresie temperatur: 0 - 50 71C, ** przy temp. otoczenia wynoszacej 23 [ C, *** napiecie maksymalne




